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Bipolarny cyfrowy układ saalony TTL-S pełni £«nkej§ 
4-bitowego aadajniks/odbiornika ssyay danyoh syste»> 
nu mikroprocesorowego wykorsystująeego jednostkę oen-
trslną MCY 788QN. 

Wszystkie wejścia układu są koapatybilne z układani 
TTL aałej nooy. Dla właściwego sterowania układów 
MOS wyjścia DO mają podwyissoną wartość U0H«3,65 V. 
Wyjścia SB przystosowane eą do sterowania dużyoji ob-
oiąteń pojeanośoiowyoh /IqT • 50 ba/« Wssystkie wyj-
ścia układu są trójstanowa. 

Układ ma dwa wejścia sterujące! CS - wybór układu i 
BIEN - określające kierunek transmisji, 
Jeśli C§ a 1,wówosas wszystkie wyjścia są w stanie 
wysokiej iwpedaaoji. 

Jeśli CS » 0 i filii « 1(WÓWOS&E tranaaisja odbywa 
się w kierunku 1)B —» B0« 

Jeśli CS » 0 i M l • 0,wówoKa« kierunek transaisji 
jest odwrotny DI -—BB. 

Okład produkowany jest w dwu wersjach: 
tJCY 74S416K - z wyjśoiaai nieodwraoająeyai, 
WY 7484261 - z wyjśoiaai odwracająojMi. 

UCY 74S416N 
UCY 74S426N 
4-bitowy 
nadajni k/odbiornik 
szyny danych 

MSI TTL-S 

Obudowa CE 71 

Układ wyprowadzeń 

1 Ucc 

1 1 DSEN 

13 do3. 

1 db3 

I ! Dl 3 

3 do2 

P ob2 

3 di2 

Opl t 

DB DB3 - we|śeia/wyjścia szyny danych od strony systemu 
D!0r0l3 - wejścia danych 
D00r OOj- wyjścia danych \ 

- wybór kierunku transmisji 
- wybór układu 

U CC 
GND 

- zasilanie (*5 V) 

- masa(O V) 
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Schamotjr logicin* Dl0 
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Parametry dopuszczalne 

Oznaczenie Nazwa Jedn, Wartość Jedn, 
in in max 

~ UCC Kapięoie zasilania V -0,5 7 

Napięcie wejściowe V -1 5,5 

Prąd wyjściowy t»A 125 

"aab Teaperatura otoczenia 
w 0assis pracy 

°C 0 +70 

Teaperatura przechowywania °C -55 +125 

^fchj-a Bszystaneja teratoma 
złąoze-otoozenie 

K/W 100 

4 J Teaperatura złąoza °C +150 

Parametry charakterystyczne statyczne /vcc - 5 v +5*; taBb - o * +7o°c/ 

Ozna-
ozenie 

Je Aa, Wartość Warunki poaiaru Ozna-
ozenie 

Je Aa, 
a In aax 

Warunki poaiaru 

- I 1 / Prąd wejśoiowy w stania 
niskia 
- dla wejść BIOT, CS 

aA 

0,5 

0CC - 5,25 ? 

Uj - 0,45 ? 

- I 1 / 

- dla pozostałyoh wejść 

aA 

0,25 

0CC - 5,25 ? 

Uj - 0,45 ? 

Prąd wejściowy w stanie 
wysokia 
- dla wejść: SlBH, OS 20 

Ucc - 5,25 7 

Uj - 5,25 7 

- dla wejśćt Dig - DIj 10 

Ucc - 5,25 7 

Uj - 5,25 7 
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od.tabl. 

Ozna-
czenie , 

Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru Ozna-
czenie , 

Nazwa Jedn. 
min u,ax 

Warunki pomiaru 

"UIL Ujemne napięcie wejściowe y 
/ 

1 Ucc - 4,75 V 

- I j * 5 »A 

U I I Napięcie wejściowe w stanie 
niskim 

V 0,8 

°IH Napięcie wejściowe w stanie 
wysoki* 

V 2 

0 2 / 
OL Napięcie wyjściowe w stanie 

niskim 
- dla wyjść! D0Q r D0} 

y 

0,45 I 0 L * 15 mA 

Occ-4,75 V 

0 2 / 
OL 

- dla wyjść: BBq r DB-: 0,45 I 0 L = 25 mA Occ-4,75 V 

0 2 / 
OL 

- dla wyjść: DBQ ż BBj 0,6 X0L = 50 mA 

Occ-4,75 V 

a 3 / OH Napięcie wyjściowe w Btanie 
wysokim 
- dla wyjść: D0Q t DO-j 

7 

3,65 I 0 H . -1mA 
DCC-4,75V 

a 3 / OH 

- dla wyjść: DBq t DB3 

7 

2,4 I0 H - —1OmA 
DCC-4,75V 

-I 3 / Zwarciowy prąd wyjśoiowy 
- dla wyjść: B0Q r BÔ  

®A 
15 65 

DCC " 5 V 

Ojj .OT 

-I 3 / 

- dla wyjść: DBQ r BB., 

®A 

30 120 

DCC " 5 V 

Ojj .OT 

I0 off. Prąd wyjściowy w stanie 
wysokiej impedancji 
- dla wyjść: B0Q i BO, 

pA 

-20 
U 0 -0 ,457, Ucc . 5,25 V 

I0 off. 

- dla wyjść: BBQ ? DBj 

pA 

-100 U 0 -0 ,457, Ucc . 5,25 V 

I0 off. 

- dla wyjść: BOQ r B03 

pA 

20 
5,25?, Occ- 5,25 V 

I0 off. 

- dla wyjść: DBQ r BBt, 

pA 

100 5,25?, Occ- 5,25 V 

Ian Prąd zasilania 
- UCY 74S416 

mk — 

130 
Ucc - 5,25 V 

Ian 

- UCY 74S426 

mk 

120 
Ucc - 5,25 V 

U w a g i ! 
1 / Dla ustawienia wyjść DB w Btan wysokiej iapedanoji /pomiar prąddw wejściowych 

na aaóiBkaoh dwukierunkowych/ należy wejście 65 possoetawić odłąoisone, 
Blajjstawlenia zers^oęlozneg^na wyjściach BB0 r I)B ̂  należy na wejśola DI HI 
i CS podać sera logiosne, a następnie* 
- dla układu UCY 74S416 na aaoiski BIQ r Mj podać Bera logiczne, 
- dla układu UCY 74S426 na zacieki BIn f BI, podać.jedynki logior.ne - łąossąo prze?, rtraystor 1 kS2 a easllaniem. u 

Por.ontałe wejścia rozwarta. 
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Dla ustawiania zera logicznego pa wyjśoiaoh P0Q DO-, należy podać następujące 
sygnałyj 55 •> 0, SUS • 1 a następnie: 
- dla układu OCT 74S416 na saoiski DBQ -f DB~ podać sera logicsne, 
- dla układu UCT 74S426 na saeiski BB0 + I®3 podać Jedynki logicsne. 

3 / 
Dla ustawienia Jedynkî  Isgiosnsj ngjijrjjoj^oh_BC)0 j» BOj aaleśy podać nastfpująae 
sygnały: 01 • 0, WM » 1 oraz: 
- dla DOT 74S4i6 na saoiski BBQ + DB-j podad Jedynki logicsne, 
- dla OCT 74S426 na saoiski DBQ # DBj poda6 sera logiosna. 

Slaustawiania Jedynki logiognaj na wyjśoiaoh DBQ r M-. należy poesó m wejśoia 
DISS i GS sera logiosne ora et 
- dla BOT 74S416 na saoiski DIQ f DLj poda6 Jedynki logiosas, 
- dla OCT 74S426 na saoiski DIQ r Bij podad sera logiosne. 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 

^CC * 5 T> ^Bb " 0 * +70°C/ 

Osn&osenie Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru Osn&osenie Nazwa Jedn. 
ain mx 

Warunki pomiaru 

Opóźnienie prey traasaiaji 
DB —»D0 

m 25 Cj « 30 py 
B = 300Q 
B« - 600Q 

tPD2 Opóźnienie prsy traasaiaji 
DI—* DB 
- dla UCT 74S416 

ns 

30 CŁ a 300 pf 
B, = 90 Q 
B2 = 180 8 - dla UCT 74S426 25 

CŁ a 300 pf 
B, = 90 Q 
B2 = 180 8 

Czas wyjśoia ze stanu 
wysokiej impedanoji 
- dla DOT 74S416 

ns 

65 na Wy DO: CL -30 pp 
Rj »270£2 

na Wy DB : CŁ « 300 pp 
B1 » 90$2 

- dla UCT 74S426 - 55 

na Wy DO: CL -30 pp 
Rj »270£2 

na Wy DB : CŁ « 300 pp 
B1 » 90$2 

Csas wejśoia w stan wysokiej 
impedanoji 

i 

ns 35 na Wy DO: Ĉ  » 5pP 
B1 a 270 S2 

na Wy DB: CŁ= 5 pF 
B1 -90S2 
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Zalażnoici czasowa między sygnałami 
wtjici owymi i wyjiciowymi 

Amplituda syjnału wejściowego 2,5 V, 

Czas narastania 1 opadania t r " t f • 5 ns pomiędzy i V i 2 V. 

Pomiar czasiw na poziomie 1,5 V 

IN 

'FO -

X 
L- 'E — 

OUT f'-5" Lin ' i 
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